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Résumé: Durant ces dernières décennies, une activité de recherche intense est axée sur les propriétés optoélectroniques des nanostructures qui couvrent un large domaine, les sciences des matériaux, la biologie, la médecine, l’environnement,…. Les applications en sont diverses et très variées. On peut citer la fabrication de fibres optiques, cellules solaires, filtres, miroirs de Bragg…


   Ce travail a porté sur la synthèse, la caractérisation optique et l'étude des propriétés optoélectroniques de trois types d’échantillons. Des couches minces de dioxyde d’étain déposé sur des substrats de verre par CVD, des substrats de silicium polycristallin attaqués chimiquement et des substrats de silicium monocristallin  attaqués électrochimiquement ont été étudiées. Deux approches d’analyse complémentaires, le modèle de Drude-Lorentz et l’analyse de Kramers-Kronig, basées sur l’analyse quantitative des spectres de réflectivité R ont été développées. Elles nous ont permis de déterminer un grand nombre de paramètres optiques et électriques, entre autres la dispersion des constantes optiques n et (.


   L’étude optique a permis de mettre en évidence des comportements complètement différents pour les structures étudiées.  La détermination, par les modèles cités, des propriétés optoélectroniques en fonction des conditions de formation des couches de SnO2, pur ou dopé à l’antimoine Sb, a montré que ce matériau changeait de comportement selon le domaine de longueurs d’onde. En particulier, le comportement métallique dans le proche infra-rouge, caractérisé par la fréquence plasma (p modulable en fonction du niveau de dopage en Sb, est rapporté.  Les résultats extraits de la simulation de R relevés sur des structures à base de silicium poreux ont montré que les conditions d’élaboration, telles que le type de substrat, la composition de la solution et les temps de gravure, sont des paramètres déterminants pour les propriétés optiques de ces matériaux.














